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SiC fargli politiplarde amorf, polikristallik vo ya monokristallik hallarda
formalasa bilir. Bunlar i¢arisinds iss, tacriibi va igtisadi cohotdon daha samoralisi
3C-SiC politipidir (baxmayaraq ki 6H modifikasiyas1 da genis yayilmisdir). Mohz
bu sobobdon, toqdim olunan isdo nanokristallik 3C-SiC hissaciklori tizorindo
neytronlarin yaratdig (n, o) ¢evrilmoalorinin modellosmasi aparilmigdir. Umumi
yanasmada, neytron seli ilo modifikasiya olunmus nanokristallik 3C-SiC hisse-
ciklorinin fiziki xassolorindo bas veron doyisikliklor miisyyon godor Oyronil-
misdir [1-5]. Nanokristallik 3C-SiC hissaciklorinin neytronlarla garsiligh tesiri
zamani neytron ¢evrilmolori ¢ox miithiim shomiyyots malikdir.

Kompiliter modellosmasi ilo malum olmusdur ki, Si28 izotopu (n, o) niive
reaksiyasi naticesindo Mg25 izotopuna gevrilir vo prosesin enerji miibadilosi
2,65 Mev olur. Malum olmusdur ki, reaksiya toxminan 0.8-20 Mev intervalinda
bas verir. Reaksiyanin en kasiyi 8 MeV giymotinds pik hodds catir. Effektiv en
kasiyinin qiymoti maksimum 5x10-! barn, minimum ise 104 barn olur. Reak-
siyanin 8-17 Mev intervalinda effektiv en kasiyinin qiymati texminosn 0,3-0,4
barn araliginda olur. Eyni zamanda Si29 izotopu (n,a) niivo reaksiyasi notico-
sinde Mg26 izotopuna cevrilorken enerji mibadilssi 3,4700 Mev olur va bu
zaman proses 3-20Mev intervalinda bas verir. Bu halda reaksiyanin en kosiyi
toxminan 11-13Mev araliginda pik hadds catir. En kosiyinin qiymoti maksi-
mum 0,2 barn kimidir. Digor torafdon Si30 izotopu (n,a) niive reaksiyasi no-
ticosindo Mg27 elementina ¢evrilir ki, bu zaman da enerji miibadilasi 4,2002
Mev olur. Nanokristallik 3C-SiC hissaciklorde mdévcud Si30 izotopunda (n,a)
niivo reaksiyasi enerjinin 5-20Mev intervalinda bas verir. Bu halda niive
reaksiyasinin effektiv en kosiyi enerjinin toxminon 17MeV giymoatindo pik hod-
ds ¢atir. Si30 izotopunun (n,a) niive reaksiyasinda effektiv en kasiyinin 10-6
barn giymosti minimum, 10-2 barn qiymoti iso maksimumdur.
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